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Source de tension stabilisée a transistors destinée
a alimenter un électro-aimant (16 A, 75 V)

par Michel SavzapEe

Nous avons réalisé une alimentation stabilisée a 1'aide de transistors
car les caractéristiques de ces derniers conviennent parfaitement dans les
applications de ce genre. Le principe d’une telle alimentation est analogue
a celui d’une alimentation stabilisée & tubes & vide, mais les caractéristiques
particulieres des transistors en rendent la réalisation notablement diffé-
rente.

L’alimentation est constituée par un élément en série, S (6 transistors
de puissance) (fig. 1) commandé par un amplificateur & courant continu A
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Fig. 1.

dont la tension de sortie est proportionnelle & la différence entre une fraction
de la tension stabilisée et une tension de référence E.

a) Tension de référence.

On utilise un tube régulateur 85A2 alimenté par une source de tension
indépendante (fig. 2). On préleve une tension de référence variable aux
bornes de ce tube a l'aide d’'un montage potentiométrique.
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b) Amplificateur.

L’amplificateur a courant continu est constitué par le préamplificateur
PMC12 (CDC) de gain 2500. La borne « masse » de cet appareil a été décon-
nectée du chéssis pour permettre la comparaison des deux tensions. Ce
préamplificateur est suivi d’'un amplificateur de gain 40 (AMC12, CDC) dans
lequel on a réalis¢ une contreréaction de tension pour que la sortie (cathode
asservie) soit a basse impédance.

c) Elément régulateur série S.

Cet élément est constitué par six transistors 2N174 travaillant en paral-
lele. Chaque transistor peut dissiper une puissance de 55 W. Ces transistors
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sont commandés par un amplificateur de puissance (OC16 et OC71). Un
transistor 2N43 réalise la jonction entre 'amplificateur AMC12 et I’ampli-
ficateur de puissance; il inverse la phase et permet d’appliquer correctement
la tension de contreréaction.

La diode régulatrice DR11 permet de limiter la chute de tension dans
les transistors 2N174 a 12 volts.

La tension non régulée est obtenue directement a partir du réseau tri-
phasé a’aide d’un montage redresseur hexaphasé a diodes (diodes Silec 2015).
Un autotransformateur triphasé permet d’obtenir une tension variable:
il est couplé mécaniquement avec le potentiometre donnant la tension de
référence pour éviter une trop grande dissipation de puissance dans les
transistors 2N174.

Nous avons obtenu provisoirement une résistance de sortie de 0,04 ohm
et une stabilité de 1/1000 pour des variations de secteur de + 2,59%,.

Le ronflement résiduel est de 20 mV a pleine charge.
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